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FILTRY ZASILANIA
CLEAN POWER

Wysokiej jakosci dolnoprzepustowe filtry zasilania, zaprojektowane przez firme MPE
Limited jako ekonomiczne rozwigzanie do wszystkich aplikacji, gdzie wymagane jest
wysokie ttumienie w zakresie czgstotliwosci do 1 GHz. Filtry Clean Power zapewniaja
skuteczne ttumienie emisji przewodzonych w obu kierunkach. Pozwala to ograniczyé
emisje zaburzen elektromagnetycznych oraz innych sygnatéw niepozadanych, wytwa-
rzanych przez zabezpieczang instalacje, jak i ochroni¢ ja przed wnikaniem zaktacen
EMI pochodzacych z zewnetrznych zrdédet. Szczelne komory przytaczy elektrycznych
umozliwiaja instalacje filtrow zaréwno we wnetrzu, jak i na zewnatrz urzadzen. Przy
projektowaniu filcrow EMI z serii Clean Power szczegdlna uwage potozono na uzyska-
nie najwyzszej niezawodnosci oraz zapewnienie wszystkich wymaganych standardow
bezpieczenstwa.

ZASTOSOWANIA | WELASCIWOSCI

® Ttumienie zaktdcen EMI na liniach zasilania.

® |dealne do zastosowan w pomieszczeniach i kontenerach ekranowanych, obudowach
urzadzen, cbwodach zasilania przemystowego.

® Przeznaczone do montazu bezposrednio na przepuscie kablowym lub wyposazone
w zewnetrzne wyprowadzenia przewoddw.

®m Wysoka jakos¢, niezawodnosé, bezpieczenstwo i odpornoscé na korozje.
m Filtracja wszystkich przewodow zasilania przez filcr umieszczony w pojedynczej obudowie.

m Skutecznosé ttumienia ponad 100 dB w szerokim zakresie czestotliwosci, dzieki
zastosowaniu kondensatoréw przepustowych MPE.

® Ttumienie dla sktadowej symetrycznej i asymetrycznej.

® Minimalny spadek napiecia na czestotliwosci podstawowe] zasilania w szerokim
zakresie od DC do 400 Hz.

m Zwiekszenie odpornosci urzgdzen na zaktdcenia elektromagnetyczne EMI.
® Opcjonalne warystory w celu zabezpieczenia przed przepigciami.

® Przytgcza elektryczne w zamykanych komorach w celu zwiekszenia bezpieczenstwa
personelu obstugi.



PARAMETRY TECHNICZNE

Zakres temperatur roboczych -45°C do +85°C
Maksymalny wzrost temperatury obudowy 20°C
przy petnym obcigzeniu
Zakres temperatur przechowywania -55°C do +100°C

Maksymalny czas roztadowania wewnetrznych 30 s
kondensatoréw do napigcia ponizej 30 V

Przecigzalnos¢ prgdowa 10x prad nominalny przez 1 s
1,5x prad nominalny przez 15 min.

Odpornosc przepieciowa 1,1x napigcie nominalne w sposab ciggty
(nie dotyczy filcréw z dodatkowymi warystoramil 1,5x napigcie nominalne przez 1 min.

Napiecie probiercze przebicia 2250 V DC L-L i L-PE
Szczelnos¢ srodowiskowa IP64
Palnos¢ UL 94V-0

Ochrona przepieciowa prad szczytowy 10 kA 8/20 us
(dla filcrow z opcjonalnymi warystorami)l szczytowa absorbcja energii 270 J /2 ms

CHARAKTERYSTYKA TLUMIENIA
(impedancja 502, petne obcigzenie)
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TYPOSZEREG

Sieé 1-fazowa 230 V AC, 50 Hz Prad Sieé¢ 3-fazowa 3x400/230 V AC, 50 Hz

Odpowiednie takze dla: T Odpowiednie takze dla:

300 V AC, 50/60 Hz (T = 50°C) 300/520 V AC, 50/60 Hz
300/520 V AC, 50/60 Hz, 2 fazy 115/200 V AC, 400 Hz
115 V AC, 400 Hz
400 V DC, 2 linie

Oznaczenie Spadek Moc Prad Oznaczenie Spadek Moc Prad
napigecia  rozpraszana uptywu napigecia  rozpraszana uptywu

CPF41006 400 mV 5WwW 100 mA 6A CPF43006 300 mV 10 W 200 mA
CPF41016 300 mV 10 W 200 mA 16 A CPF43016 200 mV 15 W 300 mA
CPF41032 200 mV 15 W CPF43032 150 mV 20 W 500 mA
CPF41063 100 mV 20 W CPF43063 80 mV 25 W 700 mA
CPF41100 80 mV 25 W CPF43100 80 mV 30 W 1000 mA
CPF41160 B0 mV 30 W CPF43160 40 mV 40 W 1300 mA
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wymiary
masa
A B C D E F G H J K L M N P R
CPF41006 220 80 45 60 200 NIBUN B 50 25 40 20 16 7/ M4 M5 2
CPF41016 250 110 50 60 250 200N 25 60 30 55 25 20 V4 M4 M5 3
CPF41032 350 120 60 70 clg | 2o | 2B 70 35 60 30 20 9 M5  MB 5
CPF41063 400 140 75 80 SRS SUME 25 90 45 70 35 25 g M6 M8 8
CPF41100) 500 200 90 100 40 420 @25 150 75 100 45 32 11 M8 M10 18

EBEGNEBON 600 210 105 110 (45 (510 | 25 | 160" 80" | 105850 32 (KN RVIION M2 M2E
CPF43006 220 150 45 60 20 o 1EL | 25| 1eo el 75 20 16 7 M4 M5 3
CPF43016 250 180 50 60 25 | 2o [ 25 | el G 90 25 20 7 M4 M5 4
CPF43032 350 200 60 70 clo | 2E | 23 | 18E | 7| 1] Eln 25 g M5 M6 8
CPF43063 400 230 75 80 el | &Eo [ 2 lEn [ e dHis | e 32 g M6 M8 12
CPF43100 500 240 90 100 40 420 25 180 95 120 45 32 11 M8 M10 20
CPF43160 600 250 105 110 45 510 25 200 100 125 &0 40 11 M10 M12 30

Wymiary w mm, masa w kg.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPRZEPIECIOWE

Wszystkie filcry mogg zosta¢ wyposazone w warystory zabezpieczajgce, instalowane pomiedzy kazdg z linii
wejsciowych i zacisk uziemienia. W celu zamowienia filcru wyposazonego w warystory, nalezy dodac litere V
na koncu indeksu wybranego typu filtru, po literze oznaczajgcej wariant cbudowy.

WARIANTY WYKONANIA WYPROWADZENIA PRZEWODOW

Filtry zasilania dostepne sg w dwoch wariantach wyko-
nania wyprowadzen przewodow, jak pokazano po lewej
stronie.

Wersja standardowa o oznaczeniu ,C” przeznaczona jest
do montazu na $cianie pomieszczenia ekranowanego,
lub na innej metalowej przegrodzie. Przewody wejsciowe
wprowadza sie przez otwor na sciance bocznej filtru.
W celu zamowienia filtru w obudowie z wyprowadze-
niami wszystkich przewodéw (wejsciowych i wyjscio-

Obudowa o indeksie Obudowa o indeksie ;. . .,
CPFxxxxxC CPF0uxaA wych) na $ciankach bocznych, nalezy zamieni¢ symbol

(wykonanie standardowe) (wykonanie opcjonalne) .C" na ,A" w indeksie filtru.

O Quality, Reliability, Performance



mbachtalowski299
Prostokąt


OZNACZENIE FILTRU

CPF4XXXX C V
7T

ilos¢ faz i prad opcjonalne
znamionowy warystory
na wejsciu

konfiguracja
przepustow
kablowych

ZASADY WYKONYWANIA SIECI ZASILAJACYCH ZABEZPIECZONYCH
PRZED EMISJA UJAWNIAJACA

Bezpieczna sie¢ zasilajgca powinna stanowi¢ odrebny wilz w budynku.
Filcr powinien by¢ instalowany na zewnetrznej scianie obiektu zabezpieczanego (po stronie ,brudnej”).

Zabezpieczenia réznicowo-prgdowe muszg by¢ instalowane za filcrem, ktéry z zasady swojego dziatania
powoduje znaczny uptyw pradu do uziemienia.

Obudowa filcru musi by¢ uziemiona, najlepiej metalowa ptytg mocowang bezposrednio do jego obudowy,
majgca jak najlepsze w danych warunkach potgczenie z rzeczywistym uziomem instalacji (zalecana re-
zystancja uziemienia na poziomie kilku mQ). Uziemienie obudowy jest niezbedne zaréwno ze wzgledow
ochrony przeciwporazeniowej, jak tez dla skutecznej filcraciji.

Ekrany przewodow instalacji (jesli sg stosowane) powinny by¢ potgczone z metalowg obudowsa filtru.

Pomimo iz filtry sg wyposazone w uktady roztadowania wewnetrznych pojemnosci, podczas czynnosci
serwisowych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc. Dobrg praktyka, stosowang po odfgczeniu na-
piecia zasilania, jest sprawdzenie pefnego roztadowania wewnetrznych pojemnosci filcru poprzez krotkie
zwarcie jego zaciskow elektrycznych.

Powyzsze zasady nalezy traktowac jako ogdlne wytyczne, stosujac sie do projektu elektrycznego i bu-
dowlanego dla danego obiektu. Stuzymy szczegétowymi konsultacjami technicznymi.

POSIADAMY

= Pion ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz poswiadczenia bezpieczenstwa osobowego.
m Koncesje MSWIA w zakresie wytwarzania i obrotu technologig o przeznaczeniu woskowym i policyjnym.
= Swiadectwo Bezpieczenstwa Przemystowego Il stopnia.

Przedstawione informacje majg charakter poglagdowy i mogg ulec zmianie. W ofercie znajdujg sig takze inne filtry o odmiennych parame-
trach technicznych. Istnieje mozliwos¢ dostarczenia zmodyfikowanych filtréw o parametrach dostosowanych do specyficznych wymagan
uzytkownika, a takze filcréw specjalnie zaprojektowanych i wykonanych dla potrzeb konkretnej aplikacji.
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